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(54) 펄스 지연 회로

요약

내용 없음.

대표도

도1

명세서

[고안의 명칭]

펄스 지연 회로

[도면의 간단한 설명]

제1도는 본 고안의 회로도.

제2도 및 제3도는 본 고안 회로도의 각부 파형도.

* 도면의 주요부분에 대한 부호의 설명

MT : 단안정 멀티 바이브레이터              CP : 비교기

Q1 : 트랜지스터                                     VR1 : 가변저항

N1 : 노아게이트                                     C1 : 콘덴서

VREF : 기준전압

[실용신안의 상세한 설명]

본 고안은 입력되는 펄스를 지연시키기 위한 펄스 지연 회로에 관한 것이다.

종래의 펄스 지연 회로는 여러단의 단안정 멀티 바이브 레이터를 사용하여 각각의 단안정 멀티 바이브 
레이터의 시정수를 조정하여 펄스의 지연량을 설정하기 때문에 조정개스가 많이 원하는 지연량을 설정하
기가 곤란할 뿐 아니라 각각의 단안정 멀티 바이브 레이터의 시정수 편차에 의한 영향을 많이 받게 되는 
단점이 있는 것이다.

본 고안은 이와같은 점을 감안하여 조정 개소를 크게 감소시켜 단순한 가변저항으로 원하는 지연량을 설
정할 수 있게 하고 하나의 단안정 멀티 바이브레이터를 사용하여 여러개의 단안정 멀티 바이브 레이터를 
사용시 발생되는 지연량의 편차를 제거할 수 있게 한 것으로 단안정 멀티 바이브 레이터의 출력이 스위
칭 트랜지스터에 연결된 시정수 회로를 제어하여 비교기의 기준 전압과 비교된 출력이 노아게이트를 통
하여 출력되게 구성시킨 것이다.

제1도는 본 고안의 회로도로써 입력펄스(A)가 단안정 멀티 바이브레이터(MT)를 통하여 트랜지스터(Q1)가 

구동되게 구성하고 트랜지스터(Q1)의 콜렉터측에 가변저항(VR1) 및 콘덴서(C1)를 통하여 비교기(CP1)에 인

가되어 기준전압(VREF)과 비교되게 구성시켜 노아게이트(N1)에 비교기(CP1)의 출력 및 단안정 멀티 바이
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브레이터(MT)의 출력이 인가되게 구성시킨 것이다.

이와같이 구성된 본 고안은 입력펄스(A)가 단안정 멀티 바이브레이터(MT)를 통하여 지연된후 이 펄스로 
스위칭 트랜지스터(Q1)를 구동시켜 가변저항(VR1) 및 콘덴서(C1)의 시정수로 충방전시켜 비교기(CP1)의 기

준전압(VREF)과  비교하여  이  비교기(CP1)의  출력과  단안정  멀티  바이브  레이터(MT)의  출력이 

노아게이트(N1)에 인가되어 지연된 출력펄스를 얻을수가 있는 것으로 가변저항(VR1)으로 콘덴서(C1)에 충

방전되는 시정수가 조정되어 원하는 지연 펄스를 얻을수가 있는 것이다.

이를 제2도에 의하여 재온하면 제2(a)도와  같이 단안정 멀티 바이브레이터(MT)에 입력된 펄스(T1)는 

펄스(T2)로 변환되어 이 펄스가 스위칭 트랜지스터(Q1)의 베이스측에 가해질 경우 가변저항(VR1)을 통하

여 콘덴서(C1)에 충전된 전하는 트랜지스터(Q1)를 통하여 순간적으로 방전하여 버리므로 비교기(CP1)의 

출력(제2(d)도)은 H레벨에서 L레벨로 변하게 되며 펄스(T2)가 끝나는 시점에서 콘덴서(C1)에는 T=VR1, C1

의 시정수로 전원(Vcc)을 향하여 전하가 충전되어 전압이 상승된다.

따라서 콘덴서(C1)의 전압은 제2(c)도와 같이 기준전압(VREF)보다 클 경우 비교기(CP1)의 출력이 L레벨에

서 H레벨로 변하게 된다.

그리고  이  비교기(CP1)의  출력(제2(d)도)  및  단안정  멀티  바이브레이터(MT)의  출력(제2b도)이 

노아게이트(N1)에 가해지면 제2(e)도와 같은 지연된 펄스(T3)를 얻게 되는 것이며 지연될 펄스(T3)의 조

정은  가변저항(VR1)으로  시정수  T=VR1,  C1를  변화시키면  콘덴서(C1)의  충전시간이  변화하여  기준 

전압(VREF)에 이르는 시간을 변화됨으로써 원하는 지연된 펄스(T3)를 얻을수가 있는 것이다.

이때 기준전압(VREF)은 미리 적당한 값으로 프리셋트 되어야 한다.

또한 가변저항(VR1)을 조정하여 시정수(T=VR1', C1')로 바꾼 경우(VR1>VR1')에는 콘덴서(C1)는 조정전 보

다 빠르게 전원(Vcc)이 충전되므로 콘덴서(C1)의 전압이 기준전압(VREF)보다 커지는 시간이 짧게 되어 비

교기(CP1)의 출력도 제3도의 각부 파형도와 같이 빨리 L레벨에서 H레벨로 변화 되므로 지연된 펄스(T3)는 

짧게 설정되는 것으로 사용자가 가변저항(VR1)으로 원하는 지연 펄스를 얻을 수가 있는 것이다.

이상에서와 같이 본 고안은 단일의 단안정 멀티 바이브 레이터를 사용함으로써 다단의 단안정 멀티 바이
브레이터 사용시 생기는 지연량의 편차를 제거할 수 있으며 단순히 가변저항(VR1)으로 지연량을 설정할 

수가 있어 여러개의 조정 갯수를 사용하는 종래의 펄스 지연 회로 보다 원하는 지연량을 쉽게 설정할 수 
있는 효과가 있는 것이다.

(57) 청구의 범위

청구항 1 

입력펄스(A)가 단안정 멀티 바이브레이터(MT)를 통하여 콜렉터측에 가변저항(VR1) 및 콘덴서(C1)가 연결

된 트랜지스터(Q1) 베이스측에 인가되게 구성시켜 기준전압(VREF)과 비교기(CP1)에서 비교되게 구성시킨

후 단안정 멀티 바이브레이터(MT) 및 비교기(CP1)의 출력이 노아게이트(N1)로 출력되게 구성시킨 펄스 지

연회로.

도면

    도면1
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    도면3b

    도면3c

4-3

실용신안실1989-0006233



    도면3d
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